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Uktad potaczen modutu wejsciowego mikroprocesorowych
systemow sterowania, kontroli i sygnalizacji

Przedmiotem wynalazku jest uktad potaczen modutu wejSciowego mikroprocesorowych syste-
mow sterownia, kontroli 1 sygnalizacji.

Znany jest ukiad wejciowy z polskiego opisu zgloszenia patentowego pt. ,Obwéd wejéciowy
elektronicznych systemdw sterowania“ nr P-221688, zawierajacy transoptor z uktadem catkujacym
RC, przylaczonym do diody transoptora. Kolektor transoptora potaczony jest z wejéciem bramki
Schmitta, ktérej wyjécie ma polaczenie z sygnalizacyjna dioda elektroluminescencyjng i jednostkg
centralng urzadzenia.

Podstawowa wada tego typu rozwigzan jest zasilanie obwoddw wejSciowych napigciem
zewng¢tlrznym, co wplywa na uszkodzenie wejs¢ w razie przypadkowego podiaczenia napieia
wyzszego od zasilajacego, ponadto wejécia takie sa czule na impulsy zaki6cajace.

Uklad wedlug wynalazku zawiera przetwornic¢ napigcia, ktorej jeden biegun wyjécia jest
polaczony ze zwartymi ze soba zaciskami zestykOw inicjatoréw umieszczonych na obickcie, za$
drugie zaciski tych zestykow sa dotaczone do wejs¢ obwodéw wejsciowych. Drugi biegun wyjscia
przetwornicy napigcia jest potaczony z diodami transoptoréw obwod6éw wejsciowych oraz z masa
uktadu poprzez rezystor, przy czym diody transoptoréw sa wspdlnie potaczone. Obydwa bieguny
wyjécia przetwornicy napigcia s3 polaczone ponadto z uktadem kontroli napigcia, ktérego jedno
wyjécie ma potaczenie z uktadem sygnalizacji, a drugie wyjécie jest potaczone z uktadem transmisji
sygnatow.

Korzystnym skutkiem zastosowania ukladu wedtug wynalazku jest zwi¢kszenie jego odpor-
nosci na zakl6cenia zewnetrzne oraz na przypadkowe podiaczenie do wej$¢ napi¢é¢ wyzszych od
nominalnych.

Wynalazek zostanie blizej objas§niony w przykladzie wykonania na rysunku, obrazujagcym
schemat ideowo-blokowy uktadu.

Biegun wyjscia A przetwornicy napigcia 1 z separacja galwaniczng, zasilanej napigciem zasila-
jacym Uz, jest potaczony ze zwartymi ze sobg zaciskami zestykow Z1-+-ZN inicjatoréw znadujacych
si¢ na obiekcie. Drugie zaciski tych zestykéw Z1-ZN sa polaczone z wejSciami obwodéw wejécio-
wych W1--WN. Biegun wyj$cia B przetwornicy napigcia 1 jest dotaczony do wsp6lnie potaczonych



2 ' 139 741

biegundéw diod transoptoréw Q1--QN, stanowigcych wyjscia obwodow wejsciowych W1+WN,
oraz poprzez rezystor 5 z masg uktadu. Kolektory fototranzystoréw transoptoréow QI1-+QN
obwodow wejsciowych W1+-WN sg potaczone z ukladami filtréw RC F1-+FN. dotaczonych do
bramek Schmitta S1+SN, ktére maja polgczenie z uktadem transmisji sygnatow 4. Obydwa
bicguny wyjscia A i B przetwornicy napigcia 153 ponadto polgczone z uktadem kontroli napigeia 2,
ktérego jedno wyjscie jest dotgczone do ukiadu sygnalizacji 3, kidrym jest dioda elektrolumines-
cencyjna, a drugie wyjscie jest potgczone z ukladem transmisji sygnatow 4.

Dziatanie uktadu jest nast¢pujace. Napigcie zasilajace Uz jest przetwarzane w przetwornicy
napigcia 1 na napigcie, ktére stuzy do zasilania zestykéw Z1--ZN inicjatoréw umieszczonych na
obiekcie przemystowym, wspétpracujacych z obwodami wejSciowymi W1--WN umieszczonymi na
module. Rezystor § o duzej wartosci rzgdu kilkunastu M () zabezpiecza obwody wejsciowe przed
gromadzeniem si¢ tadunkdw elektrostatycznych. Dolaczenie zewngtrznego napigcia do przewo-
dow laczacych modut z zestykami Z1--ZN inicjatoréw nie spowoduje uszkodzenia elementow
elektronicznych modutu. W przypadku zwarcia stykow inicjatora na obiekcie przez odpowicdni
obwod wejsciowy W1-+WN poptynie prad powodujacy wysterowanie fototranzystoréw transopto-
réow Q1--QN i pojawig si¢ sygnaly na wyjsciu bramek Schmitta S1+-SN, ktére poprzez uklad
transmisji sygnatow 4 sg przesytane do jednostki centralnej systemu mikroprocesorowego.

Uklady filtréw RC F1+FN umieszczone na wejsciach bramek Schmitta S1+-SN realizuja
opdznienia sygnaléw wejsciowych, to znaczy ttumig impulsy o szerokosci mniejszej od zatozonej.
Rownoczesnie napigcie wyjsciowe przetwornicy 1, zasilajgce zestyki inicjatoréw jest kontrolowane
ukiadem kontroli napigcia 2.

W przypadku uszkodzenia przetwornicy wysylany jest sygnal informacyjny o uszkodzeniu
poprzez uklad transmisji sygnatoéw 4, do jednostki centralnej systemu mikroprocesorowego, zapala
si¢ dioda elektroluminescencyjna modutu stanowigca uktad sygnalizacji 3. Diody elektrolumines-
cencyjne D1--DN w obwodach wejsciowych WI1--WN informuja o stanie zestykéw
inicjator6w Z1-+ZN.

Zastrzezenie patentowe

Uktlad potaczenn modutu wejsciowego w mikroprocesorowych systemach sterowania, kontroli
i sygnalizacji, zawierajacy obwody wejéciowe wyposazone w diody elektroluminescencyjne i tran-
soptory, ukiad kontroli napigcia, uklad sygnalizacji, przy czym w kazdym obwodzie wej§ciowym
dioda elektroluminescencyjna jest potgczona szeregowo z diodg transoptora stanowigcego wyjécie
obwodu, za$ kolektory tranzystoréw transoptoréw obwodéw wejsciowych sa dolaczone, poprzez
przyporzadkowane im ukfady filtréw i bramki Schmitta, do uktadu transmisji sygnaléw, zna-
mienny tym, Ze ma przetwornic¢ napigcia (1), kt6rej jeden biegun wyjscia (A) jest potaczony ze
zwartymi ze sobg zaciskami zestykow inicjatoréw (Z1-+ZN), za$ drugie zaciski zestyk6éw inicjato-
réw (Z1-+ZN) sa dotaczone do wejs¢ obwodbéw wejSciowych (W1-+WN), drugi biegun wyjscia (B)
przetwornicy napigcia (1) jest potaczony z diodami transoptoréw (Q1+QN) obwodéw wejécio-
wych (W1--WN) oraz z masg ukladu poprzez rezystor (5), przy czym diody transoptoréw (Q1--QN)
sa wspélnie polaczone, ponadto obydwa bieguny wyjscia (A, B) przetwornicy napigcia (1) sg
potaczone z ukladem Kkontroli napigcia (2), ktérego jedno wyjécie ma polaczenie z ukladem
sygnalizacji (3), a drugie wyjscie jest potaczone z uktadem transmisji sygnatéw (4).



139 741

VA 2 D1
-
T (,J.J F1
w1

B F2
Dﬂ] Q
W2 V”lﬁ

S1

S2

SN




	PL139741B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


